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Ukltad stabilizatora napigcia statego z tranzystorami regulacyjnymi
taczonymi szeregowo lub réwnolegle

Przedmiotem wynalazku jest uktad stabilizatora napigcia statego z tranzystorami regulacyjnymi taczanymi
szeregowo lub réwnolegle, o statej wydajnosci pradowej lub napigciowej.

W znanych dotychczas ukladach stabilizatoréw stosuje si¢ poréwnywanie zmian napigcia na wyjéciu zasila-
cza z napigciem odniesienia. Réznica migdzy napigciem odniesienia a powstatymi zmianami napigcia na wyjéciu
zasilacza jest wzmacniana przez wzmacniacz pradu stalego, potaczony galwanicznie z cdpowiednimi elektrodami
tranzystoréw regulacyjnych. Galwaniczne potaczenia elementéw regulacyjnych ze wzmacniaczem pradu statego
utrudniaja bardzo opracowanie uktadéw oraz dob6r punktéw pracy elementéw regulacyjnych w powigzaniu ze
wzmacniaczem. Trudnosci te wzrastaja wraz z koniecznoscig stosowania wigkszej ilosci elementéw regulacyjnych.

Rozwiazania dla pradu statego weglug opiséw patentowych nr 72891 i 73723 posiadaja réwnolegte lub
szeregowe potaczenia dobranych tranzystoréw regulacyjnych i charakteryzuja si¢ opisanymi trudnosciami ukta-
dowyml W stabilizatorach pradu tranzystory regulacyjne taczy sig szcregowo, natomiast w stabilizatorach napie-

— réwnolegle.

_ Istota rozwiazania wedtug wynalazku polega na tym, Ze bazy tranzystoréw regulacyjnych, potaczonych
szeregowo lub réwnolegle, potaczone sg poprzez prostownik z niezaleznymi uzwojeniami transformatora wyjscio-
wego wzmacniacza, tworzac gatezie, ktérych ilos¢ moze by¢ dowolna.

Rezystor, na ktérym powstaje napigcie sterujace, potaczony jest z wejSciem sterujacym modulatora, ktére-
go wyjécie potaczone jest poprzez wzmacniacz, a nastgpnie galezie od transformatora z bazg tranzystora regula-
cyjnego.

W uktadzie stabilizatora wedtug wynalazku nosnikiem informacji jest prad zmienny, a nie staty, co w kon-
sekwencji pozwala uniknaé galwanicznego polaczenia baz tranzystoréw regulacyjnych, a tym samym likwiduje
trudnosci z potaczeniem duzej ilosci elementéw. Mozliwo$¢ zastosowania dowolnej wielokrotnosci gatezi wedtug
wynalazku nie zwigkszajac trudnosci konstrukcyjnych, pozwala polepszy¢é parametry stabilizatora. Dodatkowa
zaleta to mata wrazliwo$¢ na zmiany temperatury i tatwos¢ regulacji przy uruchomieniu.
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Uktad zasilacza wedlug wynalazku jest odtworzony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktdry przedsta-
wia schemat struktury funkcjonalnej uktadu.

Uktad zawiera Zrédto pradu statego 1, zasilajacego obwdd sktadajacy sie z trzech tranzystoréw Ty, T,
i T3 tworzycych gatezie 6, oraz rezystora R i obciazenia 10 potaczonych szeregowo. Generator 2 pradu zmienne-
go o czestotliwosci 100 kHz jest potaczony z modulatorem 3, do ktérego doprowadzone jest réwniez napigcie
powstajygce na rezystorze R na skutek przeptywu pradu obciazenia. To napigcie zmienia punkt pracy tranzystora
znajdujacego si¢ w modulatorze 3. Punkt pracy tranzystora jest tak dobrany, ze powstaje odcigcie czesci sinu-
soidy 100 kHz. Przy zwigkszeniu napiecia statego na rezystorze R zwigksza si¢ kat odcigcia sinusoidy 100 kHz
i w konsekwencji zwigksza si¢ amplituda na wyjsciu tego tranzystora. [ak zmodulowane napigcie doprowadzone
jest do wzmacniacza pradu zmiennego 4. Z wyjécia wzmacniacza 4 pizez transformator 5 zasilane sg bazy
tranzystorow T,, T, i T3, tworzace gatezie 6 poprzez prostowniki 8. Przy zwigkszeniu pradu obciazZenia i napig-
cia na rezystorze R zmniejsza si¢ amplituda pradu zmiennego 100 kHz, a co za tym idzie zmniejsza si¢ prad baz
tranzystoréw Ty, T, i T3 w galeziach 6. W rezultacie prad kolektora tych tranzystoréw, ktdry iest pradem
obcigzenia, zmniejsza si¢ i nastgpuje samoregulacja. W obwody baz tranzystoréw T, T, i T gatezi 6 zatyczone
sa rezystory 7, ktore stuza do indywidualnego doboru punktéw pracy tych tranzystoréw.

W przyktadzie wykonania ukladu wedtug wynalazku gataz sktada si¢ z jednego tranzystora Ty, jednego
prostownika 8 oraz wtérnego uzwojenia transformatora wyjsciowego 9 wzmacniacza pradu zmicnnego 4 i jednego
rezystora 7. W innym wykonaniu tranzystory taczy si¢ réwnolegle tworzac zasilacz o malej opornosci. W tym
przypadku napigcie regulacyjne podawane do modulatora 3 jest funkcja napigcia na obciazeniu 10.

Zastrzezenia patentowe

1. Uktad stabilizatora napigcia statego z tranzystorami regulacyjnymi tagczonymi szeregowo lub réwnolegle
oraz zr6dtem pradu statego i rezystorem, na ktorym powstaje napigcie sterujace, zawierajacy generator pradu
zmiennego poltaczony przez modulator z wejSciem wzmacniacza pragdu zmiennego, znamienny tym, Ze
bazy szeregowo lub réwnolegle polaczonych tranzystor6w polaczone sg poprzez prostownik z niezaleznymi
uzwojeniami transformatora wyjsciowego wzmacniacza, tworzgc gatezie, ktérych ilos¢ moze by¢ dowolna.

2. Uktad wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze rezystor, na ktérym powstaje napigcie sterujace,
potaczony jest z wejsciem modulatora.
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